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摘要(译)

本发明提供一种OLED面板制造方法和OLED面板。该方法包括：在每个
像素单元内形成第一（ 21 ）和第二（ 22 ）像素电极（ 2 ）;通过原子层
沉积方法沉积绝缘膜，并图案化以形成像素电极隔离绝缘层（ 3 ）;像素
电极隔离绝缘层，其纵向部分（ 31 ）填充在第一（ 21 ）像素电极和第
二（b ）像素电极之间，并且纬度部分（ 32 ），其两端分别覆盖第一像
素电极的一部分（ 21 ），更靠近第二像素电极（ 22 ）和靠近第一像素
电极的第二像素电极（ 22 ）的一部分（ 21 ）;形成像素隔离层（ 4 ），
并印刷LOED元件（ 5 ）;本发明可以在不改变印刷精度的情况下提高
OLED面板分辨率，使得第一（ 21 ）像素电极和第二（ 22 ）像素电极
完全绝缘。
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